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(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
(подпись)
1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

4 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1), ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1)
1. Диодный ключ. Схема, принцип действия, статические характеристики.

2. Динамические характеристики диодного ключа.

3. Диодный ключ для аналоговых сигналов. Схема, принцип действия, основы расчета.

4. Ключ на биполярном транзисторе. Схема, принцип действия, основы расчета в статическом режиме.

5. Ключ на биполярном транзисторе. Процессы отпирания транзисторного ключа.

6. Ключ на биполярном транзисторе. Процессы запирания транзисторного ключа.

7. Ключи на полевых транзисторах для дискретных сигналов. Схемы, принцип действия, основы расчета.

8. Ключи на полевых транзисторах для аналоговых сигналов. Схемы, принцип действия, основы расчета.

9. Классификация и основные характеристики усилителей.

10. Усилитель «общий эмиттер». Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

11. Усилитель «общий коллектор». Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

12. Усилитель «общая база». Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

13. Дифференциальный усилитель на биполярных транзисторах. Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

14. Инвертирующая схема включения операционного усилителя. Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

15. Неинвертирующая схема включения операционного усилителя. Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2), ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)
1. Дифференциальная схема включения операционного усилителя. Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

2. Инструментальный усилитель. Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

3. Активные фильтры первого порядка. Виды фильтров, амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики.

4. Активные фильтры первого порядка. Интегрирующее звено. Схема, передаточная функция, основные характеристики.

5. Активные фильтры первого порядка. Дифференцирующее звено. Схема, передаточная функция, основные характеристики.

6. Активные фильтры первого порядка. Интегро-дифференцирующее звено. Схема, передаточная функция, основные характеристики, основы расчета.

7. Активные фильтры первого порядка. Фазовращающее звено. Схема, передаточная функция, основные характеристики, основы расчета.

8. Генераторы гармонических колебаний. Структурная схема, принцип действия, условия возбуждения колебаний, основы расчета.

9. Генераторы гармонических колебаний. RC-генератор на основе моста Вина. Схема, условие возбуждения колебаний, принцип действия, основы расчета.

10. Генераторы гармонических колебаний. LC-генератор c трансформаторной обратной связью. Схема, условие возбуждения колебаний, принцип действия, основы расчета.

11. Генераторы гармонических колебаний. LC-генератор по схеме «индуктивная трехточка». Схема, условие возбуждения колебаний, принцип действия, основы расчета.

12. Генераторы гармонических колебаний. LC-генератор по схеме «емкостная трехточка». Схема, условие возбуждения колебаний, принцип действия, основы расчета.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3), ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)
	1. 
	Определите длительность фронта импульса на выходе диодного ключа, показанного на рисунке, при ступенчатом изменении входного напряжения от значения [image: image1.wmf]В
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 от установившегося значения. Прямым падением напряжения на диоде пренебречь. Остальные параметры схемы указаны на рисунке.
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	2. 
	Оцените минимальное входное напряжение 
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. Падением напряжение между коллектором и эмиттером пренебречь.
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	3. 
	Оцените ток источника тока, показанного на рисунке, если начальный ток стока 
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	4. 
	Определить  коэффициент усиления, ток покоя, входное и выходное сопротивления схемы усилителя, показанной на рисунке, если элементы схемы имеют следующие параметры: [image: image18.wmf]КОм
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. При расчете учесть влияние параметров транзистора на все характеристики.
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	5. 
	Определить  коэффициент усиления, ток покоя, входное и выходное сопротивления схемы усилителя, показанной на рисунке, если элементы схемы имеют следующие параметры: [image: image27.wmf]КОм
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. При расчете учесть влияние параметров транзистора на все характеристики.
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	6. 
	Определить  коэффициент усиления, ток покоя, входное и выходное сопротивления схемы усилителя, показанной на рисунке, если элементы схемы имеют следующие параметры: [image: image36.wmf]КОм
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. При расчете учесть влияние параметров транзистора на все характеристики.
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	7. 
	Определить входное сопротивление и значение емкости интегратора, если он должен обеспечивать прохождение синусоидального сигнала с амплитудой 3 В и минимальной частотой 100 Гц. Максимальное выходное напряжение ОУ не превышает [image: image44.wmf]B
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	8. 
	Рассчитать значения сопротивлений схемы усилителя на ОУ, если требуемое входное сопротивление 20 КОм, требуемый коэффициент усиления 4.
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	9. 
	Определить  коэффициент усиления синфазного сигнала при однополярном выходе (между коллектором и землей), ток покоя, входное и выходное сопротивления схемы усилителя, показанной на рисунке, если элементы схемы имеют следующие параметры: [image: image49.wmf]КОм
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. При расчете учесть влияние параметров транзистора на все характеристики.
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	10. 
	Определить  коэффициент усиления дифференциального сигнала при однополярном выходе (между коллектором и землей), ток покоя, входное и выходное сопротивления схемы усилителя, показанной на рисунке, если элементы схемы имеют следующие параметры: [image: image59.wmf]КОм
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. При расчете учесть влияние параметров транзистора на все характеристики.
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	11. 
	Определить  коэффициент усиления инструментального усилителя, если [image: image69.wmf]КОм
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	12. 
	Оценить импульсный ток затвора ключа на полевом транзисторе, если сопротивление в цепи затвора [image: image75.wmf]Ом
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	13. 
	Рассчитать амплитуду выходного сигнала фильтра, показанного на рисунке, если на вход подается гармонический сигнал с частотой [image: image79.wmf]Гц
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	14. 
	Рассчитать ток, потребляемый от источника входного сигнала фильтра, показанного на рисунке, если на вход подается гармонический сигнал с частотой [image: image87.wmf]Гц
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	15. 
	Рассчитать фазовый сдвиг, вносимый фильтром, показанным на рисунке, если на вход подается гармонический сигнал с частотой [image: image95.wmf]Гц
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	16. 
	Рассчитать требуемые значения индуктивности [image: image100.wmf]к
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	17. 
	Рассчитать требуемые значения параметров элементов генератора, для получения частоты колебаний 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1)
1. Двоичная система счисления. Основные законы алгебры логики.

2. Способы описания логических схем. Таблицы истинности и карты Карно.

3. Построение СДНФ и СКНФ по таблице истинности.

4. Минимизация логических функций на основе карт Карно.

5. Базовые логические элементы. Таблицы истинности. Условные графические обозначения.

6. Типы выходов цифровых микросхем. Особенности применения, условное графическое обозначения.

7. Дешифраторы двоичного кода в код семисегментного индикатора. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

8. Приоритетный шифратор. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

9. Мультиплексоры и демультиплексоры. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

10. Мажоритарные элементы. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

11. Сумматоры. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

12. Цифровые компараторы. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

13. Схема контроля четности. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)
1. RS-триггер. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

2. JK-триггер. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

3. D-триггер. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

4. T-триггер. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

5. Регистры хранения. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

6. Сдвиговые регистры. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

7. Счетчики. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

8. Цифровые устройства памяти. Общая характеристика, классификация.

9. Статические ОЗУ. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

10. Динамические ОЗУ. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

11. Однократно программируемые ПЗУ. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

12. Перепрограммируемые ПЗУ. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)
	1. 
	По карте Карно-Вейча записать таблицу истинности:
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	2. 
	По заданной логической функции записать таблицу истинности: [image: image111.wmf]y
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	3. 
	Нарисовать схему на основе мультиплексора, реализующую заданную таблицу истинности:
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	4. 
	Изобразить временные диаграммы работы схемы, если на вход х поступают прямоугольные импульсы со скважностью 0,5:
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	5. 
	Изобразить таблицу истинности для показанной на рисунке схемы:
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	6. 
	По заданной таблице истинности составить карту Карно-Вейча.
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	7. 
	По заданной логической функции построить карту Карно: [image: image115.wmf]y
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	8. 
	По заданной карте Карно построить логическую схему на элементах «и», «или», «не».
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	9. 
	По заданной карте Карно определить наличие в логической схеме статических источников опасностей.
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3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

4 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1)

16. Диодный ключ. Схема, принцип действия, статические характеристики.

17. Динамические характеристики диодного ключа.

18. Диодный ключ для аналоговых сигналов. Схема, принцип действия, основы расчета.

19. Ключ на биполярном транзисторе. Схема, принцип действия, основы расчета в статическом режиме.

20. Ключ на биполярном транзисторе. Процессы отпирания транзисторного ключа.

21. Ключ на биполярном транзисторе. Процессы запирания транзисторного ключа.

22. Ключи на полевых транзисторах для дискретных сигналов. Схемы, принцип действия, основы расчета.

23. Ключи на полевых транзисторах для аналоговых сигналов. Схемы, принцип действия, основы расчета.

24. Классификация и основные характеристики усилителей.

25. Усилитель «общий эмиттер». Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

26. Усилитель «общий коллектор». Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

27. Усилитель «общая база». Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

28. Дифференциальный усилитель на биполярных транзисторах. Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

29. Инвертирующая схема включения операционного усилителя. Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

30. Неинвертирующая схема включения операционного усилителя. Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)

13. Дифференциальная схема включения операционного усилителя. Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

14. Инструментальный усилитель. Схема, принцип действия, характеристики, основы расчета.

15. Активные фильтры первого порядка. Виды фильтров, амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики.

16. Активные фильтры первого порядка. Интегрирующее звено. Схема, передаточная функция, основные характеристики.

17. Активные фильтры первого порядка. Дифференцирующее звено. Схема, передаточная функция, основные характеристики.

18. Активные фильтры первого порядка. Интегро-дифференцирующее звено. Схема, передаточная функция, основные характеристики, основы расчета.

19. Активные фильтры первого порядка. Фазовращающее звено. Схема, передаточная функция, основные характеристики, основы расчета.

20. Генераторы гармонических колебаний. Структурная схема, принцип действия, условия возбуждения колебаний, основы расчета.

21. Генераторы гармонических колебаний. RC-генератор на основе моста Вина. Схема, условие возбуждения колебаний, принцип действия, основы расчета.

22. Генераторы гармонических колебаний. LC-генератор c трансформаторной обратной связью. Схема, условие возбуждения колебаний, принцип действия, основы расчета.

23. Генераторы гармонических колебаний. LC-генератор по схеме «индуктивная трехточка». Схема, условие возбуждения колебаний, принцип действия, основы расчета.

24. Генераторы гармонических колебаний. LC-генератор по схеме «емкостная трехточка». Схема, условие возбуждения колебаний, принцип действия, основы расчета.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)

	18. 
	Определите длительность фронта импульса на выходе диодного ключа, показанного на рисунке, при ступенчатом изменении входного напряжения от значения [image: image118.wmf]В
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 от установившегося значения. Прямым падением напряжения на диоде пренебречь. Остальные параметры схемы указаны на рисунке.
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	19. 
	Оцените минимальное входное напряжение 
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. Падением напряжение между коллектором и эмиттером пренебречь.
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	20. 
	Оцените ток источника тока, показанного на рисунке, если начальный ток стока 
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	21. 
	Определить  коэффициент усиления, ток покоя, входное и выходное сопротивления схемы усилителя, показанной на рисунке, если элементы схемы имеют следующие параметры: [image: image135.wmf]КОм
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. При расчете учесть влияние параметров транзистора на все характеристики.
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	22. 
	Определить  коэффициент усиления, ток покоя, входное и выходное сопротивления схемы усилителя, показанной на рисунке, если элементы схемы имеют следующие параметры: [image: image144.wmf]КОм
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. При расчете учесть влияние параметров транзистора на все характеристики.
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	23. 
	Определить  коэффициент усиления, ток покоя, входное и выходное сопротивления схемы усилителя, показанной на рисунке, если элементы схемы имеют следующие параметры: [image: image153.wmf]КОм
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. При расчете учесть влияние параметров транзистора на все характеристики.
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	24. 
	Определить входное сопротивление и значение емкости интегратора, если он должен обеспечивать прохождение синусоидального сигнала с амплитудой 3 В и минимальной частотой 100 Гц. Максимальное выходное напряжение ОУ не превышает [image: image161.wmf]B
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	25. 
	Рассчитать значения сопротивлений схемы усилителя на ОУ, если требуемое входное сопротивление 20 КОм, требуемый коэффициент усиления 4.
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	26. 
	Определить  коэффициент усиления синфазного сигнала при однополярном выходе (между коллектором и землей), ток покоя, входное и выходное сопротивления схемы усилителя, показанной на рисунке, если элементы схемы имеют следующие параметры: [image: image166.wmf]КОм
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. При расчете учесть влияние параметров транзистора на все характеристики.
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	27. 
	Определить  коэффициент усиления дифференциального сигнала при однополярном выходе (между коллектором и землей), ток покоя, входное и выходное сопротивления схемы усилителя, показанной на рисунке, если элементы схемы имеют следующие параметры: [image: image176.wmf]КОм
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. При расчете учесть влияние параметров транзистора на все характеристики.
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	28. 
	Определить  коэффициент усиления инструментального усилителя, если [image: image186.wmf]КОм
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	29. 
	Оценить импульсный ток затвора ключа на полевом транзисторе, если сопротивление в цепи затвора [image: image192.wmf]Ом
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	30. 
	Рассчитать амплитуду выходного сигнала фильтра, показанного на рисунке, если на вход подается гармонический сигнал с частотой [image: image196.wmf]Гц
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	31. 
	Рассчитать ток, потребляемый от источника входного сигнала фильтра, показанного на рисунке, если на вход подается гармонический сигнал с частотой [image: image204.wmf]Гц
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	32. 
	Рассчитать фазовый сдвиг, вносимый фильтром, показанным на рисунке, если на вход подается гармонический сигнал с частотой [image: image212.wmf]Гц
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	33. 
	Рассчитать требуемые значения индуктивности [image: image217.wmf]к
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	34. 
	Рассчитать требуемые значения параметров элементов генератора, для получения частоты колебаний 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции  .1)

14. Двоичная система счисления. Основные законы алгебры логики.

15. Способы описания логических схем. Таблицы истинности и карты Карно.

16. Построение СДНФ и СКНФ по таблице истинности.

17. Минимизация логических функций на основе карт Карно.

18. Базовые логические элементы. Таблицы истинности. Условные графические обозначения.

19. Типы выходов цифровых микросхем. Особенности применения, условное графическое обозначения.

20. Дешифраторы двоичного кода в код семисегментного индикатора. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

21. Приоритетный шифратор. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

22. Мультиплексоры и демультиплексоры. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

23. Мажоритарные элементы. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

24. Сумматоры. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

25. Цифровые компараторы. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

26. Схема контроля четности. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)
13. RS-триггер. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

14. JK-триггер. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

15. D-триггер. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

16. T-триггер. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

17. Регистры хранения. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

18. Сдвиговые регистры. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

19. Счетчики. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

20. Цифровые устройства памяти. Общая характеристика, классификация.

21. Статические ОЗУ. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

22. Динамические ОЗУ. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

23. Однократно программируемые ПЗУ. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

24. Перепрограммируемые ПЗУ. Принцип действия, назначение, таблица истинности, условное графическое обозначение.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)

	10. 
	По карте Карно-Вейча записать таблицу истинности:
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	11. 
	По заданной логической функции записать таблицу истинности: [image: image228.wmf]y
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	12. 
	Нарисовать схему на основе мультиплексора, реализующую заданную таблицу истинности:
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	13. 
	Изобразить временные диаграммы работы схемы, если на вход х поступают прямоугольные импульсы со скважностью 0,5:
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	14. 
	Изобразить таблицу истинности для показанной на рисунке схемы:
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	15. 
	По заданной таблице истинности составить карту Карно-Вейча.
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	16. 
	По заданной логической функции построить карту Карно: [image: image232.wmf]y

x

z

xz

y

z

y

x

f

+

+

=

)

,

,

(

.



	17. 
	По заданной карте Карно построить логическую схему на элементах «и», «или», «не».
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	18. 
	По заданной карте Карно определить наличие в логической схеме статических источников опасностей.
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4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1)

1. Принципы установки тока покоя в транзисторных каскадах режима A.
2. Определение КПД транзисторных каскадов, работающих в режиме А.

3. Линейные искажения транзисторных каскадов, работающих в режиме А.

4. Методика вывода передаточной функции фильтра первого порядка.

5. Виды частотных и фазовых характеристик фильтров первого порядка.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)

1. Схема дифференциального транзисторного усилителя.

2. Схема балансно – мостового транзисторного усилителя.

3. Схема каскодного транзисторного усилителя с последовательным питанием.

4. Схема каскодного транзисторного усилителя с параллельным питанием.

5. Схема двухкаскадного усилителя «общий эмиттер»-«общая база».

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенцииОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)

1. Как определяется коэффициент усиления по напряжению дифференциального транзисторного усилителя?

2. Как определяется коэффициент усиления по напряжению балансной-мостового транзисторного усилителя?

3.  Как определяется коэффициент усиления по напряжению усилителя «общая база»?

4. Как определяется коэффициент усиления по напряжению каскодного транзисторного усилителя?

5. Область применения и назначение каскодных схем включения транзисторов в усилительных каскадах?
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